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В докладе обсуждаются результаты теоретических и экспериментальных исследований и численного моделирования прямого и наклонного падения на поверхность раздела вакуум-плазма сверхкритической плотности линейно поляризованных электромагниных волн [1] и приложение этих результатов. В источнике излучения с квазисолнечным спектром мы предлагаем использовать микроволны со стохастически прыгающей фазой (МВСПФ) для микроволнового разряда в аргоне с парами серы. Это предложение имеет следующие достоинства:

· такие микроволны позволяют создавать разряд при низких давлениях, потому что прыгающая фаза аналогично парным соударениям обеспечивает уменьшение диффузии;

·  скачки фазы обеспечивают бесстолкновительный нагрев электронов без потерь энергии, связанных с упругими и неупругими соударениями;

· однородный микроволновый разряд легко получаем при изменении плотности плазмы, так как такие микроволновые поля проникают в плазму сверхкритической плотности;

· 1) при рассмотренных параметрах коэффициент проникновения (КП) МВСПФ на порядок величины выше, чем КП широко полосной, регулярной электромагнитной волны с той же спектральной плотностью энергии; 2) в особенности, при наклонном падении МВСПФ нагрев электронов наиболее существен.
Работа частично финансово поддержана проектом ИНТАС №  01-233.
Литература
[1]. Karas' V.I., Levchenko V.D.  Proc of the V International Workshop "Strong Microwaves in plasmas" (Nizhny Novgorod, Russia, August 1-9, 2002) /ed. By A.G. Litvak in two volumes Nizhny Novgorod: IAP of RAS, 2003, v. 2, p. 550; Problems of Atomic Science and Technology. Ser. Plasma Electronics and New Acceleration Methods. 2003, v. 4(3), p. 133.

1

